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摘要(译)

在像素电路100中，驱动TFT 110，开关TFT 115和有机EL元件130设置
在电源布线Vp和公共阴极Vcom之间，并且电容器120和开关TFT 111设
置在栅极之间驱动TFT 110的端子和数据线Sj。开关TFT 112设置在电容
器120和开关TFT 111之间的连接点B与电源配线Vp之间，开关TFT 113
设置在驱动TFT 110的栅极和漏极端子之间，以及开关TFT 114被设置在
驱动TFT 110的栅极端子和参考电源布线Vs之间。使驱动TFT 110进入导
通状态的电位被施加到参考电源布线Vs.因此，可以适当地补偿驱动元件
的阈值电压的变化，并且可以防止来自电光元件的不希望的光发射。
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